


































































专利名称(译) 具有用吡啶基取代的噻二唑环结构的化合物和有机电致发光器件
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IPC分类号 H01L51/54 C07D417/14 C09K11/06
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优先权 2006082969 2006-03-24 JP

其他公开文献 US20090108750A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明的目的是提供一种具有优异特性的有机化合物，其具有优异的电
子注入/传输性能，具有空穴阻挡性并且在薄膜状态下具有高稳定性，作
为用于具有有机EL器件的材料。高效率和高耐久性，并且进一步提供使
用该化合物的具有高效率和高耐久性的有机EL器件。本发明涉及通式
（1）表示的化合物，其具有被取代的吡啶基取代的噻二唑环结构，并且
涉及具有一对电极和至少一个插入其间的有机层的有机EL器件，其中所
述化合物包含作为至少一个有机层的构成材料。
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